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研究成果の概要（和文）：プリンテッド・フレキシブルエレクトロニクスに求められる有機半導体材料の要件は，化学
的かつ熱的な安定性，印刷プロセス可能な溶解性，高い移動度，デバイスにおける耐久性などである．研究代表者らは
本基盤研究において，化学およびデバイス工学の双方からのアプローチにより有機半導体材料の開発に取り組んだとこ
ろ，有機半導体分子として新しい分子システムであるパイ電子系コアに「屈曲」という新たな概念を導入したＶ字型お
よびその拡張系であるＮ字型パイ電子系分子が上記の条件を満たす新奇な有機半導体分子群であることを明らかとした
．

研究成果の概要（英文）：The general prerequisites for application to printed and flexible electronics 
are: 1) high chemical stability; 2) appropriate solubility in common organic solvents; 3) high carrier 
mobility; 4) high thermal durability in devices. It is noted that this project has developed 
state-of-the-art organic semiconductors based on bent-shaped pi-conjugated cores such as V- and N-shaped 
compounds. They are exceptional in satisfying the properties required for printed semiconductor devices, 
emerge as promising new candidates for the printed and flexible electronics industries.

研究分野： 有機半導体科学

キーワード： パイ電子系材料　有機半導体　高移動度　高熱耐久性　塗布プロセス
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4.  

1. V a N  

Compounds 
µ max 

(cm2/Vs) 

µ avg 

(cm2/Vs) 

C10–DNF–VW 1.1 n.a. 

C10–DNT–VW 6.5 4.0 

C6–DNT–VW 10 6.2 

C10–DNBDT–NW 16 12.1 

C10–DNBDF–NV 1.8 1.3 
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